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COMPOSANTS ELECTRONIQUES
DE QUALITE CONTROLEE

Conformément a la spécification générique :

NF C 86-010 - janvier 1978

uTE C 86-812/004

6 mars 1978

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR :

CONSTRUCTION :

Matériau semiconducteur : SILICIUM
Matériau du boitier : VERRE

DIODES DE COMMUTATION

Numéros de type : BAV 17
BAV 18
BAV 19
BAV 20
BAV 21

DESCRIPTION MECANIQUE

Références d’encombrement :

APPLICATION ELECTRIQUE

CEl191-2 Code A 24 (DO-35 JEDEC) Pulssance : TEMPERATURE AMBIANTE.
Référence nationale : F 80
25,4 min — 3.4 254 min #2,2
as 1.5
74 4 Utilisation : COMMUTATION.
—= - : 2
/ NIVEAUX D’
ASSURANCE
_$o88 _dose |
o8 208 DE QUALITE
Polarité : Un anneau de couleur du cdté de la cathode. Fetl

Marquage : BAV 17 4 BAV 21 ou Code couleur PRO-ELECTRON

VALEURS LIMITES (Systéeme des limites absolues)

Ces valeurs s'appliquent sur la plage des températures de fonctionnement, sauf

indication contraire.

Températures et puissances

 Piot max (mw)

H —_ O,
4.1. — Températures ambiantes de fonctionnement: ....... Toms :ar)‘( " 122 ,g
4.2. — Températures de stockage : ........................ Tots nm1la|:<:- 1?,: ,,g
4.5.2. — Température virtuelle de jonction ................... T v Max +175°C
4.5.1. — Dissipation totale de puissance (note 1) ............. P,,, max 400 mw
Tensions et courants
TYPE Ve max Vear max Ie mﬂx(z) Tprat max® Ipsae max 3 lo max 2
W v) (mA) (mA) (mA) {mA)
BAV 17 20 25 260 (1) 625 (1) 1000 200 (1)
BAV 18 50 60
BAV 19 100 120
BAV 20 150 200
BAV 21 200 250

Notes 1. — A T,. =25°C otavecd = 8 mm.
2. — Cette valeur doit &tre réduite de fagon & respecter la courbe de réduction de puissance Prat max

3. —t, =18
Se reporter au Recueil des Com
particulidre.

posants homologués pour connaitre la liste des composants répondant & la présente spécification
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CARACTERISTIQUES

Les paramétres repérés avec un signe + sont vérifiés dans les conditions d’essai définies dans les groupes A et C.

Castods T

0¢qull document details: CECC 5000
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CONDITIONS LIMITES
PARAMETRE SYMBOLE a Tampy = 26°C TYPE
sauf indication contraire min | max | Unité
Courant inverse 5.1 | + I Vp= 20V BAV 17 100 | nA
50 BAV 18
100 BAV 19
150 BAV 20
200 BAV 21
62 [+ ]| g Vp= 20V T, =100°C BAV 17 15 | wA .
50 BAV 18
100 BAV 18
150 BAV 20
200 BAV 21
Tension inverse de claquage *v(BR) * Jpar = 100uA BAV 17| 25 v
BAV 18| 60
BAV 19 120
BAV 20| 200
BAV 21 250
Tension directe (5.3) |+ | *Vy, ¥ J.= 100mA tous 10| v
Tension directe
(54 |+ | Vg Ip= 1mA tous | 0,5 v
Capacité 65 | +| Cuy Ve=0 f=1MHz tous 5 | pF
Temps de recouvrement (5.6) | + | ., Ip= 30mA tous 50 | ns .
inverse (R;, = 100Q))
gy = 30mMA
fp,= 3mA
Resistance thermique  (5.9) Rencimamn) tous 375 [~c/w
* Impulsions: 1, =300us 3<2%
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